Memorias

* Conjunto de reqistros.
« Comparten

- Lineas de entrada de datos
- Lineas de salida de datos.

e Entradas de direccionamiento
— Seleccionan cual es el registro escrito o leido.
e Entradas de control

— Qué: escritura o lectura
— Cuando
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Memorias

17..0 RO 07.0
» R1 —p
RP
A(n.1)..0
— »|| DECO
WR —p
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Memorias
Caracteristicas

e Capacidad
— cantidad de registros x el ancho de palabra
— p X mindica p registros de m bits cada uno.
— n entradas de direccionamento
e p=2"n
* Abreviaturas
- 1K = 2M0 = 1024

- 1M =1K . 1K = 220
- 1G =230
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Modelo de compuerta

e Salida activa: 0 o 1
» Salida colector abierto (open collector)
— Conexion OR cableado

» Salida tercer estado (fristate)

— Conexion cableada ok si habilito una sola por vez

- Si me equivoco — CORTOCIRCUITO — dario el
circuito
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Memorias

107..0 l RO 07
< > R1 - »| BUF
TRI
RP o
A
A(n.1)..0
—p»| DECO
WR —p
OE
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Memorias
(asincronas, buses triestado)

ROM RAM
—t Add([] Data[] +— _ Add[] Data[] —
—|OE —COE
instid insti
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ADDRESSES

OUTPUT

Ciclo de Lectura

2V : {§
Add Valid >§
0.8V resses Vali y a
2V —~
-
: <l (Notes 4, 5)
Y, &5 —F
0.8V 4§ /
tOE tDF
- -
(Note 3) (Notes 4, 5)
2v T RSN Hi-Z
0.8V t AU (G - SN TA B
(Note 3) DS011329-4
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Ciclo de Escritura

A
Y

ADDRESS

tas Twr

8
;/.%/v

K\

0'0'0v0VO'0'0'0'0v"0'0v0;0z’;0:0v0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0:0:0;0:0'
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D 5 R 020 %% % 0202020202000 %0 %0 %% % 1% 7000002022020 %%6 %% %% %% %4 %0 % ee Note XXRKS
QUT OO e ettt e se e te e e e et teseseseteteds o Se e e oot tesesesetete e 2925252529292525252505858585858588 SXRKS

O et tesesa e e e et detetesesetetede: $05058585252RHRRNS R223230500008585252525000HK JHHRK

0%0%6%%6%%6% %% %% %% %% %% % %% %% 190%%0%0 %% %% %% %% % %% %% %% %% %0%0%%0%%6%%6%%6% %% %% % %% 196%%%%%%% %%

Ips IpH

67676

00T«

GRS VMMM WVAAATAAA W W K K0805050805050850508 505N ’/".‘."":;:;:;0;0;0;0;0;0;0;0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0;0;0;0;0;0

OO0 OO
Q0K QRRRRRRLRRRRRN
QRRRRR5252525252525858 XS QORI ORRRRKS %S
QRIS QRIS B 50O00RRRRRRKRRRKS RS
D RRARRRARANHHHRRARINHNHNRRRN GRRRHHHRRARARIHHNRRKN VALID DATA IN otegatetetesateterateteteretets (See Note 5) RRRKS
IN QRRRRRRRIRRRRRRK & 0K 03008, 0% L0O0I0UIRNS IRRKS
ol0t0t0%0%0%0 %%, & oo R30S G 0009,

5
190%0%6%% %% %% %% % % % %%




Memorias
Caracteristicas

* Tiempo de acceso

— Entre direcciones estables y registro seleccionado
listo para la transferencia

* Lectura: contenido del registro estable salidas
* Escritura: registro selecionado pronto para ser escrito

— Clasificacion segun el tiempo de acceso

* Tiempo de acceso constante.

* Tiempo de acceso variable segun la direccion.
- P. ej.: acceso secuencial en una unidad de cinta.

* Tiempo de ciclo
- Es el tiempo minimo entre dos accesos consecutivos.
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Memorias
Clasificacion

e Volatil o no volatil

— No volatil: conserva los datos aunque este
apagada

* Normalmente programa inicial necesita estar en
memoria NO volatil para arrancar al encender
alimentacion

- Volatil: funciona mientras hay alimentacion
* Si se apaga pierde el contenido
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Memorias
Clasificacion

* Por tiempo de ciclo

- Solo lectura (tiempo de ciclo infinito en escritura):

* El contenido se fija de una vez y para siempre.
 Son NO VOLATILES.
* ROM (Read Only Memory):

— Contenido se determina en la fabricacion.

- Disefador especifica el contenido, se fabrica la partida de chips “a
medida”.

- Usualmente personalizando las mascaras de la capa de conexionado.
- Costo fijo alto, volumenes de fabricacion muy grandes.

* PROM (Programable ROM)

— Contenido lo “programa” el usuario una unica vez
- Usualmente aplicando tensiones mayores a las de operacion
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Memorias
Clasificacion

» Lectura preferente

- Se puede borrar y volver a grabar

- Son también NO VOLATILES

— A veces necesario retirar el chip para borrarlo

- “Tiempo de ciclo” para escritura mucho mayor que para lectura.
— Accesible para volumenes de produccion bajos.

- Variantes:

- EPROM (Eraseable Programable ROM):

« i{dem PROM pero se borra exponiendo a luz ultravioleta por varios min..

- EEPROM (Electricaly Eraseable PROM) (FLASH):

* Se borra con voltajes mayores a los normales (similar a la grabacion).

* Posible borrado y reprogramacion dentro del sistema

- P. ej. para actualizar BIOS de un PC
- Pendrives, tarjetas SD, etc.
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Memorias
Clasificacion

* de lectura/escritura

— tiempos de ciclo en lectura y en escritura son
similares.

- Nombre usual RAM (Random Access Memory).

— No es un nombre adecuado pero es lo que se usa.

e Las anteriores también son “random access” (en
oposicion a acceso secuencial).

e Se clasifican en:
- RAM estatica (SRAM)
- RAM dinamica (DRAM)
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Memorias
Clasificacion

* RAM estatica:

- La celda que memoriza un bit es similar a un Flip-Flop.
* RAM dinamica:

- Voltaje en un condensador

- Refresco de memoria dinamica

* Condensador no ideal se descarga por fugas
* Necesario sensar y reescribir periodicamente cada celda
« Cada decenas de milisegundos, caso contrario se pierde informacion

 RAM estatica vs. dinamica
- Estatica ocupa mayor area, por tanto mas cara
— Estatica es mas rapida, se usa para memoria caché
- Estatica consume menos, mejor para equipos a bateria
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